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Siemens Transistor AC153K Datasheet

AC153, AC153K kompl. gepaart AC 153/AC 176 PNP/NPN

PNP-Transistor fir NF-Treiber- und Endstufen

AC 153 ist ein lagierter PNP-Germanium-Transistor im Gehduse 1 A 3 DIN 41871
(TO-1 &hnlich). Die Anschlisse sind vom Gehduse elektrisch isoliert. Der Kollektor-
anschluf wird mit einem roten Punkt am Gehauserand gekennzeichnet.

Zur Befestigung auf einem Chassis ist ein Befestigungsteil (Kdhlschelle') vor-
gesehen, dieses ist zusatzlich zu bestellen. Der Transistor AC 153 K hat ein Vier-
kantgehiuse und kann direkt mit gutem Wéarmekontakt auf das Chassis montiert
werden. Der Kollektoranschlull des AC 153 K ist durch eine kleine Vertiefung im
Kiahlblock gekennzeichnet,

DieTransistoren AC 153 und AC 153 K, zur Verwendung in hochwertigen NF-Treiber-
stufen und NF-Endstufen mittlerer Leistung, sind zusammen mit AC 176/AC 176K
auch als komplementare Paare lieferbar,

Typ Bestellnummer AC 163

- , fef
AC1B3V Q60103-X153-E kel —L i iz
ACI1BIKY QB0103-X153-E1 = l—-—-— B =
AC 163 VI Q60103-X153-F : i i
ACI1BI K VI Q60103-X153-F1 L—!-'I Bl = =i
AC 153 VII Q60103-X153-G Gewicht stwa 1 g MaBe in mm
AC 153 K WVII 060103-X153-G1
AC 163 gepaart Q60103-X163-P )
AC 153 Kompl. gep.| Q60103-X163-518 - 1> ¢ Re ££5
AC 153 K Kompl. .l '
gepaart 060103-X153-511 e
AC 153 K gepaart Q60103-X1563-P1 | i o0
AC 1563 /AC 176 Q60103-P153-A I ™
AC 153 K/AC 176 K B
gepaart 080103-P153-B Gewicht etwa 4.8 g Maka in mm
Granzdaten AC163, AC163K
Kollektor-Emitter-Spannung =Ueen | 18 v
Kollektor-Emitter-Spannung ~Uegy | 32 W
Kollektor- Basis-Spannung U epe | 32 W
Emitter- Basis-Spannung —Uegg | 10 v
Kollektorstrom (siehe Diagramm) Ie 2 A
Basisstrom -1y 0.3 A
Sperschichttemperatur T 90 “C
Lagerternperatur Ts =55 bis +75 C
Gesamtverlustleistung Plae 1.0 W
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft (AC 153) Aenau = 300 grd /W
Kollektorsperrschicht — Transistorgehause
(AC 153) Aenis | = 40 ard /W
Kollektorspenrschicht — Kihlblech unter der
Befestigungsschraube; bei sorgfaltiger
Montage (AC 153 K) Aint = 45 grd /W




Siemens

Transistor AC153K

Datasheet

AC153, AC153K kompl. gepaart AC 153/AC 176 PNP/NPN

Statische Kenndaten (7, = 25°C)

Die Transistoren AC 163 und AC 153 K werden bei =Iz = 300 mA nach der stati-
schen Stromverstirkung 8 gruppiert und mit rémischen Ziffern gekennzeichnet.

Die folgenden Werte gelten bei —Ucg = OV und nachstehenden Kollektorstromen:

B-Gruppe v Vi Vil
=TI, B B B —Use
mA I [Ty I |1y Ic|1a W

50 66 a7 167 0,22 (< 0.3)

300 76 (50bis100) | 110 (75 bis 150)| 190 (126 bis 260)| 0.32 (< 0.45)
1000 68 100 173 0,43 (< 0,70)
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(=I. =1 A B =20) ~Ueggat') 016 (=08)| V
Kollektor- Emitter- Sattigungsspannung
(—Iz = 1 A fir die Kennlinie, die bei
konstantern Basisstrom durch den Kenn-
linienpunkt Iz = 1,1 A: =Uge = 1V geht) —Ucggme 0,35 (= 08B)| V
Kollektor-Basis-Reststrom (=Uegg = 10V)  —Icag < 10 T
Kollektor- Basis-Reststrom (—Uggp = 32 V)  =lcap 30 (< 200) | wA
Kollektor-Emitter- Reststrom
{"‘U.:_;El.r =32V, UBE =1V) _ICEV < 200 [I.A.
Emitter- Basis-Durchbruchspannung
(=Iepg = 200 pA) ~Upnyesa | =10 v
Paarungsbedingungen:
AC 1563 (K)JAC 153 (K) B,
Arbeitspunkt: (=I; = 50 mA; Ueg = 0) = 1.1 (< 1.25)
2

AC 153 (K) JAC1T76 (K) 8,
Arbeitspunkt; (=1 = 300 mA; Uy = 0) " 1.1 (=< 1.28)

'} Der Transistor ist so weit Gbarsteuert dak die statische Stromverstirkung auf einen Wert von 8 = 20
abgesunken (1,



Siemens Transistor AC153K Datasheet

AC153, AC153 K kompl. gepaart AC 153/AC 176 PNP/NPN

Dynamische Kenndaten (T, = 25°C)

Transitfrequenz fz 1.8(=1) MHz
Arbeitspunkt: (=1 = 10 mA; =Upge = 2 V)

Grenzfrequenz in Emitterschaltung fa 15 (= 10) kHz
Arbeitspunkt: (—I; =1 mA; LU =5 V)

Basis-Bahnwiderstand (—Uggg = 5 V) Tt 25 Q
Kollektor-Basis-Kapazitit Cean 100 pF

Linearitdt der Stromverstirkung

Arbeitspunkt: Upaee = 10V Aee =16 O
Quotient aus der dynamischen Betriebsstromver-
starkung (v;) bai —I; = 500 mA (v;s00) Zum

Betriebsstromverstarkungsmaximum (V; ma=) il ‘ 0.6 (= 0.5) l
Fmax
Temperaturabhingigkeit der Zulassige Impulsbelastbarkeit
zuléssigen Gesamtverlustleistung fenag = F (1) v = Parameter
P = FIT): Ryn = Parameter ana
W AC 153, AC 153 K W AC 153, AC 163K
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Siemens

Transistor AC153K

Datasheet

AC153, AC153 K kompl. gepaart AC153/AC176 PNP/NPN

Zulassiger Arbeitsbereich
Ie = f{Ugg): & = Paramatar

(Te = 45°C)
oy AC 163, AC 153K
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Stromverstiirkung 8 = £ (i)

=Lep = 1V: Ty = Parameter

{Emitterschaltung) B-Gruppe VI
1 AC 153, AC153 K
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Stromverstarkung £ = £ {f:)
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AC153, AC153K

5L

— g

-

!

1 i
— ity —
STEmErTe s =25 T

b 5 ¢ 5 Mmd

__|-.—l|"[:

Stromverstirkung & = F (1)
—Leg = 1W: Ty = Paramatar

{Emittersehaliung) B-Gruppse V|
AC 153, AC 183K
'D!:—.!—:': e e e e o o |
i i
s =
oL 1Tl
== Emme il
A IR Y — & =
bl e ] =
v — 1 [ ||| ===
§ BT ===
R
i
il _l
5 ] as
—— My L
— — SirEETiE S =35 1T
» I Ll
] — I
i § 1 EoPm



Siemens

Transistor AC153K

Datasheet

AC 153, AC153 K kompl.gepaart AC153/AC176 PNP/NPN

Kollektorstrom J: = f (U/gg)
Streuwerte bei Ty = 26°C; =gy =1 VW

({Emittarschaltung)
mA AC 183, AC 153 K
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Ausgangskennlinien
Te = F{Ueg): Ts = Parameter
{Emitterschaltung)
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Eingangskennlinien Iy = F (L)
—Ueg = 05 V: Ty = Parameter
{Emitterschaltung)
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Ausgangskennlinien
Ig = F(Ugg): Ugg = Paramater
(Emittarschaltung)
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Siemens

Transistor AC153K

Datasheet

AC153, AC153K kompl. gepaart AC153/AC176 PNP/NPN

Sittigungsspannung Ucear = £ (1)
Streuwierte fir Ty = 26°C: 8 = 20

(Emitterschaltung)
AC 153, AC153K
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